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DATOS DE IDENTIFICACION DEL CURSO

DEPARTAMENTO ELECTRONICA

ACADEMIA ELECTRONICA ANALOGICA

NOMBRE DE LA MATERIA SEMINARIO DE SOLUCION DE PROBLEMAS DE
CIRCUITOS ANALOGICOS |

CLAVE DE LA MATERIA 17278

CARACTER DEL CURSO BASICO PARTICULAR

TIPO DE CURSO TEORICO/PRACTICO

NO. DE CREDITOS 8

NO. DE HORAS TOTALES 68

ANTECEDENTES CIRCUITOS ELECTRICOS

CONSECUENTES SEMINARIO DE SOLUCION DE PROBLEMAS DE
CIRCUITOS DIGITALES

CARRERAS EN QUE SE IMPARTE INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y
ELECTRONICA

FECHA DE ULTIMA REVISION 05, ENERO, 2016

El alumno desarrollara una capacidad analitica y sintetizadora ante los diversos escenarios que se

le presenten en sus materias cursadas con posterioridad y los que se le presenten en si vida profe-

sional

OBIJETIVO TERMINAL
El alumno entiendrd los principios bdsicos de los elementos semiconductores. Sera capaz de
analizaa el funcionamiento de los dispositivos discretos de la electrénica. Interpretard la
operacion de la interconexidn de elementos y dispositivos eléctricos y electrénicos y construira
circuitos electrénicos de propdsito general

CONOCIMIENTOS PREVIOS
CIRCUITOS ELECTRICOS, CIRCUITOS ANALOGICOS 1, FiSICA BASICA

HABILIDADES Y DESTREZAS A DESARROLLAR
El alumno comprendera la importancia de los elementos semiconductores para la fabricaciéon de
dispositivos electrdnicos, hara uso de dispositivos discretos lo que ayudara a comprender desde
un enfoque particular su construccién, hard uso del modelado matematico y eléctrico, con el pro-
posito de que estos puedan se analizados como elementos simples de un circuito tanto en co-
rriente directa, sefial grande y sefial pequefia, con solo aplicar las leyes y técnicas de circuitos
eléctricos.

ACTITUDES Y VALORES A FOMENTAR
El plan de trabajo en este curso consiste en comprender conceptos que permitan calculary
simular, en fechas programadas, para la solucidn problemas asi como la presentacion cada una de
las practicas propuestas en el plan de trabajo, tanto individualmente como en equipos de trabajo.
Se espera que el alumno sea el protagonista principal en el proceso de ensefianza y aprendizaje,
fomentando que tome una actitud COMPROMETIDA consigo mismo y con sus compaiieros,
demostrando RESPONSABILIDAD en su colaboracion con otros, asi como tomando la iniciativa
para desarrollar actitudes autodidactas. Igualmente se espera que desarrolle su PUNTUALIDAD en
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la entrega de los tareas y practicas programadas. Para lograr sus objetivos debe mostrar
TENACIDAD en la realizacion de los proyectos para superar los problemas que normalmente se
presentan en forma cotidiana, con lo que podra fundamentar las explicaciones que se le requieran
y las exprese con CLARIDAD, OBJETIVIDAD y ELOCUENCIA.

METODOLOGIA DE ENSENANZA APRENDIZAJE

Método Exposicion Audiovisual | Aula Multimedia | Desarrollo Dindmicas Estudio de Otros
interactiva de casos (especificar)
Proyecto
% 50 50

CONTENIDO TEMATICO

MODULO 1. Diodos | 10 hrs
OBJETIVO

Comprendera el diodo como un elemento electrénico y su modelo matematico para pequefia
sefial y sefial grande.

1.1 Simbolo eléctrico, funcionamiento y curva caracteristica 2 hrs
1.2 Polarizacion directa e inversa 1 Hrs
1.3 Modelos del Diodo 2 Hrs
1.4 Punto de Operacién y Recta de Carga 2 Hrs
1.4 Respuesta en Sefial Pequefia 3 Hrs
MODULO 2. Circuitos y aplicaciones con diodos 11 Hrs
OBJETIVO

Utilizara el diodo y sus diferentes tipos para la implementacién de circuitos de propdsito general
2.1.1 Rectificacion en Media onda 1 Hrs
2.1.2 Rectificacion en Onda completa 1 Hrs
2.2 Valores Medio, RMS, Rizo, Factor de Forma y Factor de Rizo. 1 Hrs
2.3 Filtraje Capacitivo 1 Hrs
2.4 Teoria del Diodo Zener 1 Hrs
2.4.1 Analisis de un regulador Zener 1 Hrs
2.5 Recortadores, Sujetadores y Multiplicadores. 2 Hrs
2.6 Diodos Especiales 3 Hrs
MODULO 3: El transistor de unién bipolar (BJT) 9 Hrs
OBJETIVO

Comprendera el funcionamiento del transistor BJT, para el andlisis y disefio de
amplificadores de sefal pequeiia, asi como el disefio de un interruptor y fuentes de

corriente

3.1 Estructura, Simbologia y Nomenclatura 1 Hrs
3.2 Circulacién de corriente 1 Hrs
33 Regiones de operacién 1 Hrs
3.4 Curvas caracteristicas 1 Hrs
3,5 Polarizacion (Punto de operacién y Estabilizacion, Recta de carga)

3.5.1 Polarizacion Fija 1 Hrs
3.5.11 El transistor como interruptor 1 Hrs
3.5.2 Polarizacion por Retroalimentacién del Emisor 1 Hrs
3.53 Polarizacion por Retroalimentacién del Colector 1 Hrs
3.5.4 Polarizacion por Divisor de Voltaje 1 Hrs
MODULO 4: Transistor de Efecto de Campo (MOSFET) 12 hrs
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OBIJETIVO

Conocera la estructura del JFET y MOSFET y su modelo eléctrico para ser capaz de

analizar y disefiar amplificadores

41 Estructura, Simbologia y Nomenclatura 1 Hrs

4.2 Circulacion de corriente 1 Hrs

4.3 Regiones de operacién 1 Hrs

4.4 Curvas caracteristicas 1 Hrs

4,5 Polarizacion (Punto de operaciény Estabilizacién, Recta de carga)

4.5.1 Polarizacion Fija 1 Hrs

4511 El transistor como resistor 1 Hrs

4.5.2 Autpolarizacién 1 Hrs

453 Polarizacion por Divisor de Voltaje 1 Hrs

4.6 Modelo de sefial Pequefia y sus configuraciones basicas 1 Hrs

4.7 Amplificadores en sefial pequefia

4.7.1 Amplificador en Fuente Comun 1 Hrs

4.7.2 Amplificador en Compuerta Comun 1 Hrs

4.7.3 Amplificador en Dren Comun 1 Hrs
RELACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO 26 Hrs
Medicion de los voltajes de umbral y contruccion de la curva caracteristica de diferentes diodos 2 Hrs
Solucion grafica del punto de operacién en un circuito con Diodo 2 Hrs
Aplicacién del Diodo en la construccion de compuertas ldgicas 2 Hrs
Verificacién del funcionamiento de los circuitos rectificadores y del filtrado capacitivo 2 Hrs
Disefio de un regulador de voltaje mediante Diodo Zener 2 Hrs
Obtencion de las curvas caracteristicas de un BJT 2 Hrs
Polarizacion fija y utilizacion del BJT como interruptor 2 Hrs
Polarizacion del BJT y estabilizacion del punto de operacion respecto a cambios de Beta 2 Hrs
Aplicacién del BJT como fuente de corriente 2 Hrs
Medicién de impedancias de entrada y salida de diferentes instrumentos de laboratorio 2 Hrs
Disefio de un amplificador en emisor comdn con un BJT y verificacién de sus impedancias y ganancias 2 Hrs
Aplicacién de un MOSFET como interruptor y como amplificador en fuente comtn 2 Hrs
Elaboracién de una fuente de voltaje salidas fijas de 5 V, +12 V y +Variable (0 a 15 )V 2 Hrs

CRITERIOS DE EVALUACION

Examenes departamentales parciales. 20%
Practicas. 40%
Tareas ( Solucion de Problemas) 40%

BIBLIOGRAFIA

BASICA:

TITULO AUTOR EDITORIAL ANO DE COBERTURA
EDICION DEL CURSO

Microelectronic Circuit Analysis Donald A. Neamen Mc Graw Hill 2012 70%

and Design

Electrénica: Teoria de circuitos y R, Boylestad Pearson 2009 30%

Dispositivos Electrénicos

COMPLEMENTARIA:

TITULO AUTOR EDITORIAL ANO DE COBERTURA
EDICION DEL CURSO

Circuitos Microelectronicos, Andlisis y Mohamed Rashid Thomson 2012 20%

Disefio
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REVISION REALIZADA POR:

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA:
José Manuel Gonzalez Rojas

Vo.Bo. Presidente de Academia Vo.Bo. Jefe del Departamento

Mtro. Victor Garcia Mtro. José Vladimir Quiroga Rojas
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